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Resumo	
  da	
  relação	
  corrente-­‐voltagem	
  do	
  
transistor	
  BJT	
  no	
  modo	
  aIvo	
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IS	
  	
  é	
  	
  a	
  corrente	
  de	
  saturação	
  	
  
	
  	
  	
  	
  (dado	
  de	
  datasheet)	
  

K	
  é	
  a	
  constante	
  Boltzmann;	
  q	
  é	
  a	
  magnitude	
  da	
  carga	
  eletrônica	
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Novamente	
  -­‐	
  Calcule	
  RE	
  e	
  RB	
  



Corrente	
  de	
  coletor	
  em	
  função	
  de	
  νBE	
  	
  e	
  da	
  
temperatura	
  (T)	
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Com	
  corrente	
  de	
  emissor	
  constante	
  (linha	
  pontilhada),	
  νBE	
  muda	
  -­‐2mV/°C	
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Comportamento	
  do	
  transistor	
  BJT	
  em	
  função	
  
da	
  tensão	
  na	
  CBJ	
  



Comportamento	
  da	
  corrente	
  no	
  transistor	
  
NPN	
  em	
  função	
  da	
  tensão	
  na	
  CBJ	
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-­‐	
  Transistor	
  entra	
  no	
  modo	
  saturação	
  para	
  VCB	
  <	
  	
  -­‐0,4V	
  e	
  	
  
a	
  corrente	
  de	
  coletor	
  diminui;	
  	
  
-­‐	
  O	
  ganho	
  no	
  modo	
  saturado	
  passa	
  a	
  ser	
  forçado	
  (reduzindo)	
  



Exercício	
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Determine	
  o	
  valor	
  de	
  VBB	
  
para	
  o	
  transistor	
  operar	
  nos	
  
seguintes	
  modos,	
  assumindo	
  
VBE	
  =	
  0,7V	
  constante	
  e	
  β	
  =	
  
50;	
  
	
  
-­‐  Modo	
  ativo	
  com	
  VCE	
  =	
  5V;	
  
-­‐  Na	
  transição	
  entre	
  

saturado	
  e	
  ativo,	
  
considerando	
  para	
  isso	
  
0,3V	
  de	
  VCE;	
  

-­‐  Saturado	
  com	
  0,2V	
  de	
  VCE	
  
e	
  ganho	
  forçado	
  de	
  10.	
  



•  Fim	
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